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内容概要

在显示技术领域，以液晶显示（LCD）为代表的平板显示（FPD）已经取代传统的、体积笨重的CRT
显示并占据主流地位，涵盖了从手机到大尺寸电视在内的各种显示应用领域。
薄膜晶体管（TFT）已经成为电子平板显示行业的核心部件。
本书阐述了基于氢化非晶硅和多晶硅的薄膜晶体管的发展、性质、制造工艺、图案化及器件性能，同
时强调了基于有机、有机-无机杂化半导体材料的新的、替代性及潜在突破性的技术。
    本书对我国读者了解国外TFT发展的背景、趋势和最新研究成果是十分有益的，是TFT相关的工程师
、研究人员及相关专业教师和学生的非常有价值的参考书。
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章节摘录

　　第1章 薄膜晶体管的发展历程　　美国纽约Hopewell Junction eMagin公司Webster E．Howard　
　1.1 引言　　薄膜晶体管（Thin Film Transistor，TFT）在过去的十年里已经成为电子平板显示行业的
核心部件。
这正如早些时候，硅芯片被称为电子计算机行业的核心部件一样。
如今，数十家大公司每年都生产出几百万台显示器，每台显示器都集成了数百万个TFT器件。
　　我们可以通过从早期半导体物理科学，到持续了近70年的半导体技术的进步与发展的有趣传奇，
来认识上述观点。
也正是在那个时候，首次根据材料的电子结构来分类，因此，人们对半导体的理解，不再仅仅认为半
导体是一种电导率介于金属和绝缘体之间的材料，而且也认为它是一种由无数的、内部具有少数移动
电荷的小单元组成的材料，并且是电导率明显依赖于温度变化的结晶性材料。
　　回顾过去，我们能够发现TFT器件的概念及其重要的潜在应用明显早于“晶体管”器件。
实际上，多年来TFT的发展一直被最初的双极结型晶体管（Bipola，JunctionTransistor）及技术上与它
类似的器件——金属氧化物半导体场效应晶体管（Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
，MOSFET）的惊人发展所掩盖。
　　在本章里，将按年代回顾TFT在材料和结构方面的发展历程，一直到今天被广泛采用的形式。
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编辑推荐

　　《薄膜晶体管（TFT）及其在平板显示中的应用》对我国读者了解国外TFT发展的背景、趋势和
最新研究成果是十分有益的，是TFT相关的工程师、研究人员及相关专业教师和学生的非常有价值的
参考书。
　　在显示技术领域，以液晶显示（LCD）为代表的平板显示（FPD）已经取代传统的、体积笨重
的CRT显示并占据主流地位，涵盖了从手机到大尺寸电视在内的各种显示应用领域。
薄膜晶体管（TFT）已经成为电子平板显示行业的核心部件。
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